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PPGEE0020 - MICROELETRONICA EM RADIOFREQUENCIA
OBRIGATORIA: N3o

CARGA HORARIA: 60 horas

NUMERO DE CREDITOS: 4
EMENTA:

Arquiteturas RF de telefones moveis e portateis; Definicdo e ordem de grandezas de
caracteristicas RF: NF (figura de ruido), IP, ACPR; Amplificadores de Baixo ruido RF;
Amplificadores de Poténcia RF; Osciladores; Misturadores; Duplexadores; Chaves
eletronicas RF; Tecnologias de Circuitos Integrados RF; Modelagem de componentes
passivos; Modelagem de componentes ativos.
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